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貳貳、報告事項

第一案                                  

案 由：一０六年度營業報告。

說 明：本公司一０六年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第 4至 5頁)，報請 公鑒。

第二案                                 
案 由：監察人查核報告。

說 明：本公司一０六年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊附件二(第 6至 7頁)，報請

公鑒。

第三案                                 

案 由：其他報告事項。

說 明：配合「公開發行公司董事會議事辦法」及公司實務修正本公司董事會議事規範，修

正條文對照表請參閱議事手冊附件三(第 8至 11頁)，報請 公鑒。

參、承認事項

第一案 董事會提

案 由：一０六年度營業報告書及財務報表案。

說 明：一、本公司一０六年度個體及合併財務報表，業經本公司董事會通過且由資誠聯合

會計師事務所溫芳郁、江采燕會計師查核簽證竣事，並送請全體監察人查核完

畢，出具查核報告書在案。

    二、前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊附件一(第 4 至 5 頁)、附件四及

附件五(第 12至 31頁)，敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：一０六年度虧損撥補案。

說 明：本公司一０六年度稅後淨損為新台幣 546,855,221元，虧損撥補表請參閱議事手冊附

件六(第 32頁)，敬請 承認。

決 議：

肆、討論事項

第一案 董事會提

案 由：修正公司章程案。

說 明：本公司擬依法設置審計委員會並配合公司法修正及公司實務需要，修正本公司公司

章程，修正條文對照表請參閱議事手冊附件七(第 33至 34頁)，提請 核議。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：修正董事及監察人選舉辦法案。

說 明：配合設置審計委員會，擬將本公司董事及監察人選舉辦法更名為董事選舉辦法，並

修正相關條文，修正條文對照表請參閱議事手冊附件八(第 35頁)，提請 核議。

決 議：
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WSTS (2017) 4,122 2016

21.6% (CAGR 2016-2021 ) (10%) (8.7%)

(7.3%) 2021 (27%) ASSP(26.7%)

IC 2018 6,578 2017

6.6%

2017

2017 61.67 2016 64.75 4.75%

5.9 1.26

(Specialty Buffer Memory)

30

SDR DDR DDR2 DDR3 DDR3L Low Power DDR2

16Mb 32Mb 64Mb 128Mb 256Mb 512Mb 1Gb 2Gb 4Gb

4 8 16 32 64 TSOP BGA Known Good Die (KGD) 

106 25

(Ultra-High Bandwidth) (Super-Low Power 

Consumption)

4.0

USB-IF USB PD3.0 ICs

USB PD2.0 PC NB Tablet Dock

PD3.0 AC Adaptor Power 

Bank Car Charger Video Dongle Intel Kaby Lake

IC

(1) 3D

VR/AR, Thing Counting, Drones, Robots
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附件一

eSP876單晶片與 eAP87003C/eAP87606C等模組產品，並將以 eYsGlobe™ 高效能量產技術
為基礎，提供產品從設計至量產 D2M Integrated Turnkey 整合解決方案。

(2) 3D雙目影像擷取控制晶片：延續 eSP770控制晶片之優越性能，下世代晶片可提升至雙目
FHD (原 HD)之高解像力，滿足客戶對雙目高精度與高更新率之要求。主力產品含 eSP776
等單晶片。

(3)寰宇電眼 eYsGlobe™：除延續第一代 eYsGlobe™ 在市場上最小最輕並最快進入高效能量
產方案產品與卓越化的智慧型手機 360攝影機方案外，將以下一代晶片的 360 2K1K攝影機
方案並計畫與各大社群媒體結合吸引更多客戶使用。另外，除支持 Android系統，亦將規劃
支援 iOS與Windows平台。而結合 3D深度應用的 LyfieWorld™，勢將 3D與 VR/AR之應
用結合與普及化更推上層樓，創造產品之競爭優勢。

研究發展方面

專精型緩衝記憶體已量產多項先進製程且速度進入 2.133 Gbps per pin等高頻寬之產品，目前
已進入開發 25奈米製程及客製化創新型之 DRAM設計技術，將持續開發低耗電、高速度、客制化、
Giga bits、中小容量與優化成本競爭力之專精型記憶體；而系統 IC 部門致力於提供更高階產品組
合，推動仿人體工學之三經合流概念，發揮「軟硬兼施」設計本領且自力研發軟體、硬體及軔體技

術，創造產品更高之附加價值。累計至 2017 年底，鈺創(含鈺群、鈺立微等子公司)所獲證的國內
外專利達 613件，另有 115件專利申請中。

經營策略方面

積極發揮立足台灣，善用位於泛太平洋中心的地理位置，強調品質領軍與技術服務之行銷策

略，已贏取許多國際領袖級客戶長期穩定合作關係；快速開拓新興之亞洲市場，與多家系統廠商合

作，發揮技術及業務整合能力，奠基公司長期發展之穩定根基。

營運展望

展望 2018年全球經濟情勢與本公司產品、市場的開發現況；本公司之專精型緩衝記憶體具備
高品質及高效能，將持續廣泛應用於各類消費性電子及工業用之系統產品中，再加上全球主要消費

性電子應用領域之成長，更將帶動專精型記憶體產品市場需求可穩定提升。鈺創之智慧家庭解決方

案推出後，即獲得許多系統客戶青睞，其專精型緩衝記憶體向來以高品質、高效能、低功耗及高經

濟效益著稱，特別是該記憶體產品之極高頻寬(Ultra -High Bandwidth)、超低功耗(Super-Low Power 
Consumption)更高效能標準之特點，符合智慧家庭相關產品之所需。透過集團資源整合，USB Type-C 
PD3.0控制 IC全面相容 PD2.0規格、更快速更新韌體、真正發揮電力最大效益並增加 USB Type-C
接口與電纜之間的認證信息交換功能，而高整合度 USB PD3.0控制 IC已通過 Quick Charge 3.0認
證，可讓手機充電速度提升兩倍，利於手機廠商開發新品；另外，開發物聯網應用領域，並切入了

前瞻的虛擬實境應用，轉投資 LyfieEye™ 球型 360 度全景攝影機，及更多擷取 3D 深度圖之全球
領先產品，增加系統級客戶之競爭力！

本公司為全球知名記憶體 IC 無晶圓廠商(Fabless)，向來是消費型電子產品基礎之專精型緩衝
記憶體(Specialty Buffer Memory)長期耕耘之領導廠商，成功佈局多元化產品線長期供應許多國際客
戶，順應異質性整合(Heterogeneous Integration)之產業趨勢，繼續擴展更多專精型記憶體及邏輯晶
片產品、新客源及新市場，穩定提昇市場佔有率。在此誠摯地感謝各位股東、客戶及員工們長期對

公司的支持與投入，鈺創團隊將秉持專業與敬業的工作態度繼續努力，使鈺創營運能轉虧為盈、遞

交佳績。

董事長暨執行長：盧超群 經理人：鄧茂松 會計主管：鄭育佳
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(465,283,711)

(546,855,221)

(371,958)

(5,129,791)

(1,017,640,681)
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Etron Technology, Inc.
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107 4 17

29,255,858

( )
1,253,544

0

( )

10,763
( )

0

0

( )
2,307,202

69,175

16,000,000 107 4 17 30,520,165

1,600,000 107 4 17 2,376,377
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